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摘要(译)

本实用新型实施例公开了一种薄膜晶体管阵列基板、液晶显示装置及已
修复的阵列基板，涉及液晶显示技术领域，能够避免像素电极与公共电
极线之间短路而影响液晶显示装置的正常显示。一种薄膜晶体管阵列基
板，其上形成有由栅线和数据线限定的多个像素单元，每个像素单元内
形成有薄膜晶体管和像素电极；在所述像素电极四周设有由第一公共电
极线、第二公共电极线、第一挡光条和第二挡光条所组成的一体结构；
在所述像素电极的四条主边上分别形成有至少一个维修区域，该维修区
域凹向所述像素电极内侧；而且，在所述维修区域内，所述像素电极与
所述第一公共电极线、所述第二公共电极线、所述第一挡光条或所述第
二挡光条之间不存在交叠部分。
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